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	Код направления подготовки, на которое будет приниматься аспирант
	03.06.01 
(01.04.07-Физика конденсированного состояния)

	Перечень исследовательских проектов потенциального научного руководителя (участие/руководство)
	Грант РФФИ 14-03-00064а (2018-2020) “Структурные, физико-химические и механические свойства границ раздела Ti-Al сплав – оксид: фундаментальные аспекты”. (руководитель)
Фонд Менделеева “Исследования современных проблем квантовой теории поля и физики конденсирован-ного состояния”- исполнитель 
Государственное задание ИФПМ СО РАН, проект III.23.2.8.”Влияние электронной подсистемы на свойства и структуру границ раздела и функциональные свойства объемных и низкоразмерных материалов” (руководитель)

	Перечень возможных тем для исследования
	1. Моделирование физических процессов на поверхности и в тонких пленках методами из первых принципов (окисление сплавов, диффузия примесей внедрения)
2. Разработка многокомпонентных материалов с оптимальными упругими характеристиками с использованием методов теории функционала электронной плотности
3. Изучение электронных свойств низко-размерных материалов на основе углерода, бора, нитрида бора и др.
4. Изучение поверхности полупроводников и их интерфейсов. 
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Doctor of Science (Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS)
	Electronic structure of advanced materials

	
	Supervisor’s research interests:
1. Метод функционала электронной плотности и его  применение для исследования свойств материалов.
2. Поверхностное окисление, стабильность и прочность границы раздела.
3. Диффузия и самодиффузия примесей.
4. Поверхность полупроводников и границы раздела.
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	Supervisor’s specific requirements:
• Знание физики твердого тела и квантовой механики
• Желательны основы программирования на Fortran, знакомство с пакетами Origin, CorelDraw, MS Office.
• Приветствуется знание вычислительной физики с приложениями в материаловедении (опыт использования программ Wien2k, VASP, EMTO) 
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